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ToreprodutetheobservedPQSbehavior,arate-equationlanalysisis
employed.hepresentrate-epationanalysisisonthe bsisofthethree-

1evel:twollevelm⊂delinwhichthelaser-gainmediumisrepresentedbythree

vibrational levels and the absorbing medium is represented by two

rotationa1-vibrationallevelsinresonancewiththelaserradiation. 地e

vibrat土Onalrelaxationfromthelowerlaserlevelisconsideredasan

essentialprocesstoproducetheregularandchaoticPQSdynamics. The

m⊂xielsuccessfullyexplainstheobservedchoticard regular叩 pulsations

ofanN20 1aser･ CharacteristicdependencesofpassiveQ-switching'
bistabilityandchaosonthelaserparametersareexplainedwithaphase

diagramderivedtheoretically. Thepresentanalysisgivesquantitative

informationonthevibratioは1rela-tionrateintheN20lasermediumwhich
hasnotbenmeasuredsofar.

33.IntersitePairinginAnisotropicSuperconductor

諏 訪 雄 二二

超伝導体をtightbindingpic,tureで表わし､同一サイ ト上の電子によるペアリング(onsite

pairing)と最近琴サイ ト上の電子によるペアリ~ング(intersitepairing)を考慮 して､その転
移温度Tc及び上部臨界磁場 HC2を求めた.
特にオンサイ トの相互作用が弱い引力あるいは反発力の場合､サイ ト間引力 とそれに

間の潮 力はk空間では cosまたは sinの formfactorによって表わされるが､そのために

超伝導に寄与する実効的な状態密度が通常のものと異なり､さらにペアリングの対称性が

変わる場合 もあって､電子数の変化に対するTcの変化は複雑なものに̀なる.

HC2の異方性は1電子状態の異方性だけではなくペアリングの異方性も同時に反映する｡
サイ ト間ペア リングを考慮 した G-L方程式を導出した結果､オンサイ トの電子対に比べ､

サイ ト間の電子対は内部構造の干渉の効果のためにその並んでいる方向にsingletでは動 き

にくく､tripletでは動 き易 くなり､それがHC2の異方性に影響を与える事がわかったO 更

にサイ ト間ペア リングでは､磁場の回転に伴ってペアの組み方が変わる事があり､その場

合HC2の角度依存性は有効質量近似式でfit出来ないものになる｡ 特にcubicな物質では S,
p,dのペアリングの対称性の違いがHC2の角度依存性にそれぞれ現われる事が期待できるo
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